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A EPCOM possui todos os direitos reseryados desta publicacdo.
Nenhuma parte deste manual podera ser reproduzida total  ou

parcialmente, sem a prévia autorizagao expressa por escrito
da mesma.




APRESENTACAO

Atendendo a necessidade do usuario quanto a
ampliacdo de memoria do seu microcomputador, a
EPCOM desenvolveu um modulo de expansao que
vem complementar sua linha HOTBIT.

Queremos que 0 mesmo venha trazer bons
desempenhos e solucdes em seu trabalho, estudo
e lazer.

Agradecemos pela sua nova aquisicao e

preferéncia e sugerimos a leitura atenta deste
manual para o perfeito uso do produto enquanto
colocamos nosso NUCLEO DE APOIO AO USUARIO
20 seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.
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1. INTRODUCAO

O HB-4100 e um modulo de expansao de memoria
RAM de 64 Kbytes, que fol projetado para ser usado
com o0 microcomputador HOTBIT ou compativeis

com padrao MSX.




2. INSTALACAO

Os procedimentos abaixo referem-se a
instalacgao do produto:

- 0 computador HOTBIT deve estar desligado,

- O cartucho deve ser colocado em um dos
slots, observando a seta que indica a
posicao correta do mesmo (figura)




3. RECOMENDACOES

- Nao viole 0 cartucho:
- Evite poeira, quedas ou exposican ao calor;
- Remover ou inserir ¢ cartucho com o

equipamento ligado, pode causar serios danos
a0 seu computador.




4. OPERACAO

Existern dois modos pasicos para utilizacao de seu
modulo de expansdo de memoria:

4.1. RAM-DISK

Simula um disquete de alta velocidade quando
utilizado cormn o0 Sistema Operacional HB-MCP
(compativel com o CP/M).

0 acesso € feito como num drive normal, Cujo
endereco e 'F.".

Exemplo:

Carreque o Sistema HB-MCP, digite:
STAT F: D3K:

pressione a tecla RETURN, Surge no video.

F: Drive Characteristics
S04 128 Byte Record Capacity
63: Kilobyte Drive Capacity

32: 32 Byte Directory Entries
g: Checked Directory Entries
| 28: Records/Extent
8: Records/Block
22: Sectors/Track
@ Reserved Tracks




NOTA: Para maiores informacoes consulte o
manual do HB-MCP.




4.2. EXPANSAO DE MEMORIA

Quando utilizada com o Sistema Operacional
HB-DOS ou BASIC.

O acesso é possivel através de rotinas escritas
em linguagem de maquina ou comandos em
BASIC, que possibilitam o chaveamento,
leitura e escrita das posicoes de memoria em
slots distintos que podem ser desenvolvidas
pelo proprio usuario.

Para tanto, o usuario deve conhecer o
mecanismo de comunicacao entre slots

e as rotinas residentes no BIOS.

No HBE-8000 a expansao de slots deve ser
tratada como se fosse o slot 3;
independente de qual slot ela esteja
conectada.

O programa do usuario, junto com 0S
dados do sistema, estardo residentes

na expansao de memoria, ficando a
memoria residente do HB-8000,
totalmente livre para utilizacao pelo
usuario.
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- Rotinas em Basic

Exemplo de como ler uma posicao de memoria
da expansao de RAM:

GOTO 3@
REM 1€ posicdo de memoria na expansao de

RAM ZEEEEXEEZERERXRALEREE L EZ R R EXR
XLEEXXEEXE XXX XXX XXX AR XX AR AA

DEFINT X-Y

DEFUSR = &H8G 10

FOR | = 0 7038

READ A$

POKE &H8G 18 + |, VAL ("&H" + A$)

NEXT |

DATA 23,23 £5,7€,23 66 ,6F , 7C FE C#,30 0B 3E,
33,0D,0¢

DATAQO E1,77,23 AF,77,C9,0B AB,57,£6,3F F6,
CO,D3 A8

DATASE,7A,D3 A8,7B,18 EA

INPUT "ENDERECO" ; X

Y=USR(X)

PRINT “CONTEUDO DE "X"="Y"

END
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NOTA: Para melhor compreensao do programa,
leia atentamente:

a) LINHA

20

44

50 a 8o

9%9alld

120

158

149
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COMENTARIOS

Esta linha é necessaria e deve conter 99
caracteres. £ nelaque ficara residente 0
programa assembler.

Define 0 endereco inicial da sub-rotina
em Assembler

Armazena a sub-rotina em Assembler na
memoria, a partir doendereco 8919

Codigos em hexadecimal que compde a
sub-rotina

Define 0 endereco a ser 11do na expansao.

Habilita a execucdo da sub-rotina

Apresenta 0 enderego lido e seu conteudo

) 000000000000 0000000000000000 ¢



b) SUB-ROTINA EM ASSEMBLER . comentarios:

COD. HEX

23
23
ES
7E
25
66
6F
iC
FE,CO

30,08
3E,83

CD,888C
El

77

23

AF

s

C9

DB AB

o/
£6,3F
F6,CO
D3 AB
St

MNEMONICOS COMENTARI0S
INC HL
INC HL
PUSH HL
LD A,(HL) ;Carregaendereco
INC HL .aser lido
LD H, (HL)
LD L, A
LD A H
CP gCoH : Yerificaseé
; pagina 3
JR NC,$ + BBH
LD A,A3H ; Lé utilizando
; rotina do BIOS
CALL gPBCH
POP HL
LD (HL) A ; salva valor lido
INC HL
XOR A
LD (HL) A
RET
IN A,(GABH) ; 1€ dado da pégina
0y
LD DA
AND @g3FH
OR gCOH
OUT ( BA8H) A
LD E,(HL)
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14

7A LD AD

D3 A8 CUT ( GABH) A
7B LD AE

18 EA JR $-16H

Exemplo de como escrever uma posicao de
memoria na expansao de RAM:

14
29

30
40
oY
60
1
80
90

100

119
120
139
140
150
164

GOTO 3¢
REM Escreve dado para a expansao de RAM

EX X EX XX ELAEFXEEEEZTEEE XX EX AR XXX

EEXA XXX XXX EXEX AR XX XXX XXX XA XXX XX

DEFINT X-Y

DEFUSR = &HB7 40

FOR|= @ T10 38

READ A%

POKE &H8049 + |, VAL ("&H" + A3)

MEXT |

DATA 3A,67,80 SF, 23,23 ES,7E,23 66 6F,
7CFECO,30,87

DATA 3E,83,D,14,00 £1,C9,DB AR ,S7 6,
3FF6,CO,D3 A8

DATA 73,7A.D3 A8,7B,18 EE

INPUT "ENDERECO=" X

INPUT "YALOR=""A

POKE & H3067 A

Y = USR (X)

END



NOTA : Para melhor compreensag, leia:

a) LINHA COMENTARIOS
120 Define 0 enderego onde escrever
130 Define 0 endereco a ser escrita na expansao

Oz demais comentarios a0  semethantes  aos
programa de leitura

do

15




b) SUB-ROTINA EM ASSEMBLER:

COD HEX.

3A,8067
of

235

23

ES

f 3

23

66

oF

1C
FE.CO
308,07
3E,03
CD,8a14
E1

C9

DB A8
o
£6,3F
F6,CO
D3 AB
13

A

D3 A8
B
18,EE
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COMENTARIQS

A,(98067H) ; Dado para gravar

MNEMONICO

LD

LD EA

INC HL

INC HL

PUSH HL

LD A,(HL)
INC HL

LD H,(HL)
LD LA

LD AH

CP gCoH

JR NC,$+07H
LD A O3H
CALL 30 14H
POP HL

RET

IN A.( BA8H)
LD D A

AND 3 3FH

OR OCOH

OUT ( JABH) A
LD (HL),E
LD AD

QUT (BA8H) A
LD AL

JR $-12H

; Endereco onde
; gravar

:Yerificase é
; pagina 3

: Escreve dado na
; pégina 3

) 0000000000000000000000000000¢
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S. ESPECIFICACOES

MEMORI A: 2 memorias RAM

de 64 K X 4 bits
Tipo TMS-4464

ALIMENTACAO: Suprida pelo computador
HOTBIT.
CONECTOR: Tipo borda de cartao
2 X 25vias.
DIMENSOES: 111 x70x 17 mm
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6. GARANTIA

18

A EPCOM Equipamentos Eletronicos da Amazonia Ltda.,
assegura como fabricante a0 comprador-consumidor, o
produto aqui  identificado, nos limites fixados neste
certificado, garantia contra qualquer defeito de material ou
de fabricacdo, no prazo de 180 dias, contados a partir da
data de emissdo da Nota Fiscal de Yenda.

A EPCOM responsabiliza-se pelo reparo ou substituicdo de
pegas e/ou componentes de sua fabricagao, desde que, seus

técnicos credenciados constatem as falhas, em condigoes
normais de uso.

Caso o produto sofra danos provocados por acidentes,
agentes da natureza, sinais de violagdo de seu selo de
garantia, ajustes ou consertos por pessoas nao autorizadas,
uso em desacordo com 0 Manual de Instrugdes, bem como
defeitos orfundos de caso fortuito ou forga maior, a presente
garantia torna-se sem efeito.

A EPCOM Equipamentos Eletronicos da Amazonia Ltda, se
responsabiliza na  prestacdo de servicos gratuitos ou
remunerados  exclusivamente nas  localidades que
mantenham oficinas autorizadas.

As despesas e riscos de transportes do produto para a
oficinas  autorizadas sa de responsabilidade do
comprador -consumidor,

A presente garantia tem validade, se preenchida, sem
rasuras e junto a Nota Fiscal de Yenda.

EYNXENENNYXNNNERNNN NN NN XN NN XN N



CERTIFICADO DE GARANTIA

(Deve ser preenchido pelo revendedor no ato da compra)

EPCOM Equipamentos Eletrdnicos da Amazinia Lida, da
garantia aeste produto.

Modelo e n2 de
Fabricacdo

Nos termos contidos neste certificado de garantia.

Revendedor:

Carimbo e Assinatura
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